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@ Gasentladungsiiberspannungsabileiter.

@ Bei Uberspannungsableitern fiir hohe StoBstromwerte wird eine Erh&hung der Lebensdauer bei gleichblei-
benden elekirischen Eigenschaften und eine Verkleinerung der Fertigungsstreuungen erreicht, indem als
Aktivierungsschicht (7) auf die Elektroden (1, 2) eine Aluminiumschicht aufgebracht ist, in die BaAl-Partikel
eingelagert und evil. weitere metallische Zusétze eingelagert oder einlegiert sind.

Die Erfindung eignet sich fiir Uberspannungsabileiter fiir hohe StromstéBe.
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Gasentiadungsilberspannungsableiter

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Gasentladungsiiberspannungsableiter gema8 dem Oberbegriff
des Patentanspruchs 1. Ein derartiger Uberspannungsableiter ist aus der DE-PS 26 19 866 bekannt. Dort
wird von einem Uberspannungsableiter mit einer Aktivierungsschicht aus Bariumaluminium ausgegangen
und zur Stabilisierung der Ansprechspannung bei stromstarken Belastungen und zur Erhdhung der Lebens-
dauer bei gleichbleibenden elekirischen Eigenschafien vorgeschlagen, dag metallisches Titan in die
Aktivatorschicht singebracht ist.

Es hat sich jedoch herausgestelli, daB bei einer hohen Zahl von Schalivorgdngen und bei hoher
StoBstrombelastung eine Anderung der Ansprechspannung eintritt.

Die Auigabe, die der vorliegenden Erfindung zugrunde liegt, besteht in einer Verbesserung der
Lebensdauer und der StoBstrom-Tragféhigkeit eines Uberspannungsabieiters bei gleichbleibenden sonsti-
gen elekirischen Eigenschaften.

Diese Aufgabe wird bei einem Uberspannungsableiter gem3B dem Oberbegriff durch die kennzeichnen-
den Merkmale des Anspruchs 1 gelst.

Es hat sich namlich herausgestelit, daB unter einer starken und h#ufigen Strombelastung beim Stand
der Technik einzeine Teilchen aus der Akiivierungsschicht herausgel&st werden und daB dadurch die
elekirischen Eigenschaften des Ableiters veréindert werden.

Die Erfindungsgem&Be Schicht haftet dementgegen einerseits sehr fest an der Elekirode und hilt
andererseits in sich sicher zusammen, da daB Bariumaluminium mit dem aufgeschmolzenen Aluminium und
ggf.mit Metallzusétzen aus der Gruppe Ni, Mo, Cu, Ag, Cr oder Zr im Randbereich zusammentlegiert, aiso
eine sehr feste Verbindung eingeht.

Der Anteil der zweiten Komponente, nimlich des aufgeschmolzenen Aluminiums, liegt vorteilhaft zwi-
schen 10 und 40 Gew%. In diesem Bereich ist ein guter Zusammenhait der Schicht gewihrleistet und der
bei hohen Aluminiumkonzentrationen aufiretende Effekt, daB Aluminium beim Schmelzen sich zu kisinen
Kugelchen zusammenzieht und damit die Elekirodenoberfliche in unerwiinschier Weise aufrauht und die
Ansprechspannung heruntersetzt, vermieden. Besonders vorieilhaft weist ein erfindungsgem3iBer
Uberspannungsableiter Elektroden auf, die zumindest im Bereich der Elekirodenfidche aus Kupfer bestehen
und ist an den L&tstellen zwischen dem Isolierstofigehduse und den Elekiroden mittels eines Kupfer-Silber-
Eutektikumiotes verlGtet. Dadurch ergibt sich eine Ausflihrungsform, in der zwischen der Aktivatorschicht
und der Elekirodenfliche eine Legierungszone entsteht, so daB die Haftung besonders dauerhaft
gewdhrleistet ist.

Die Erfindung wird nun anhand einer Figur nzher eridutert. Sie ist nicht auf das in der Figur gezeigte
Beispiel beschrénkt. Die Figur zeigt einen erfindungsgem&Ben Uberspannungsableiter in geschnittener
Ansicht.

Zwei Elektroden 1 und 2 ragen in ein Keramikgeh3use 11 hinein. Sie bilden mit dem Keramikgehduse
11 schmale Spalte 3, die bedampfungsarme Hinterriume 4 und 5 beinhalten Ziindstriche 13 reichen vom
Entladungsspalt 6 in die Spalte 3 und 2 bis in die bedampfungsarmen Hinterriume 4 und 5 hinein. Die
Elekiroden 1 und 2 sind in Ltstellen 10 und 12 mit dem Keramikgehduse 11 vakuumdicht verldtet. Als Lot
dient vorzugsweise ein Kupfer-Silber-Eutektikumlot.

Die Elekirodenflichen 8 und 9 der Elekiroden 1 und 2 sind mit Aktivatorschichten 7 bedeckt. Die
Aktivatorschichten 7 bestehen aus metallischem Aluminium, welches auf die Elekirode aufgeschmolzen ist,
und darin eingelagerten Teilchen aus Bariumaluminium und ggf. Zusdtzen aus der Gruppe Ni, Mo, Cu, Ag,
Cr, Zr. Bariumaluminium ist eine bei etwa 1150°C schmelzende Legierung, die sich zumindest bei
Temperaturen bis etwa 900°C in Aiuminium allenfalls geringfiigig 15st, nicht aber mit dem umgebenden
Aluminium zusammenschmelzen kann. Die metallischen Zusitze dienen zur Minimierung der Aluminium-
menge, indem sie gleichsam als Flillmaterial wirken und gleichzeitig durch Legierungsbiidung den Alumi-
niumdampfdruck wahrend der Entladung herabsetzen. Vorteilhaft weisen diese Zusdtze noch Gettereigen-
schaften auf, wie z.B. Mo, Cr, Zr.

Dadurch ist ein Verfahren zur Herstellung eines derartigen Uberspannungsabileiters vorteilhaft einsetz-
bar, bei dem die Komponenten der Aktivatorschicht in Pulverform gemischt und auf die Elekiroden
aufgetragen werden, indem dann die Elekiroden in das Isolierstoffgeh@use eingesetzt und in einem
Temperaturbereich von etwa 700 bis 900°C eingeldtet werden.
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Bezugszeichenliste

Nummer Bezeichnung

l, 2 Elektrode

3 Spalt

4, 5 bedampfungsarmer Hinterarm
6 Entladungsspalt

7 Aktivatorschicht

8, 9 Elektrodenfldche

10, 12 Lotstelle

11 Keramikgeh&use

13 Zindstrich

Anspriiche

1. Gasentladungsliberspannungsableiter, welcher in ein Isolierstoffgehiuse eingeldtete, einander ge-
geniiberiiegende Elektroden enthilt, die einen Entladungsspalt bilden und an ihren den Entladungsspalt
begrenzenden Elektrodenfidchen mit einer metallischen Aktivierungsmasse beschichtet sind, wobei die
Atktivierungsmasse metallisches Bariumaluminium als eine erste Komponente enthilt, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Aktivierungsmasse zumindest eine zweite Komponente aus Aluminium enthilt, daB die
zweite Komponente auf die Elektrodenflichen aufgeschmoizen ist und daB die erste und ggf. weitere
Komponenten in die zweite Komponente eingeschmoizen sind. '

2. Gasentladungsiiberspannungsableiter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der Anteil
der zweiten Komponente zwischen 10 und 40Gew% liegt.

3. Gasentladungsliberspannungsableiter nach sinem der Anspriiche 1 oder 2, dadurch gekennzeich-
net, daB als weitere Komponenten metallishe Zusétze aus einem oder mehreren Stoffen der Gruppen Ni,
Mo, Cu, Ag, Cr, Zr dienen und insgesamt nicht mehr als 40Gew% der Aktivierungsmasse betragen.

4. Verfahren zur Herstellung eines Gasentladungstiberspannungsableiters nach einem der Anspriiche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die beiden Komponenten der Aktivierungsmasse in Pulverform gemi-
scht und auf die Elektroden aufgetragen werden und daB dann die Elekiroden in das Isolierstoffgehduse
eingesetzt und bei etwa 700°C bis maximal 900°C eingel&tet werden.
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